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(57) Формула изобретения
1. Способ получения композиционного наноматериала на основе металлического

железа в порах мезопористой матрицы, обладающего магнитными свойствами,
включающий пропиткумезопористойматрицыраствором солейжелеза с последующим
их удалением с внешней поверхности и обработку водородом солей железа в порах
мезопористой матрицы до металлического железа, отличающийся тем, что перед
пропиткой мезопористой матрицы ее предварительно высушивают при температуре
не более 200°C, после чего берут 1 г высушенной навески мезопористой матрицы,
помещают ее в кварцевый реактор и обрабатывают парами треххлористого алюминия
в потоке сухого инертного газа в течение неменее 2 ч, после чего продолжаютобработку
навески мезопористой матрицы чистым сухим инертным газом в течение не менее 12
ч, затем ее последовательно обрабатывают парами воды в потоке сухого инертного
газа в течение не менее 2 ч и чистым сухим инертным газом в течение не менее 12 ч,
после чего полученный алюмокислородный монослой наращивают неоднократно до
задаваемых размеров пор и магнитных свойств мезапористой матрицы.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину каждого наращиваемого слоя
контролирует по формуле: L=ℓ·n,

где L - получаемая толщина наращиваемого алюмокислородного нанослоя,
ℓ - толщина одного алюмокислородного монослоя, равная 0,28 нм,
n - количество обработок алюмокислородного монослоя.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пропитку мезапористой матрицы

осуществляют хлоридом железа (3).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве инертного газа берут аргон.
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